ASTRO N5

CHSMT72N(DG)/F-BH
Série Bifacial

570~595W

Principais Caracteristicas

* TOPCon / Meio-corte
¢ Baixo coeficiente de temperatura (Pmpp)
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570~595W 0~+3% 23,0% <1,0% < 0,4%

MODULO MAXIMO PRIMEIRO ANO ANO 2-30

RANGE DE POTENCIA CLASSIFICACAO DE POTENCIA EFICIENCIA DEGRADAGAO DAPOTENCIA  DEGRADACAO DA POTENCIA

Especificacoes Mecanicas

Dimensdes Exteriores (C x LXA) 2278 1134 x 30 mm

Tipe de Célula Mane-Cristalina tipo n 1134mm 3006 AA
N° de Células 144 (6°24) 4-085mm 4 I
Drificio de Aterramento E
Tecnologia da Estrutura Aluminio, Anodizado a Prata 1 L
Vidro Frontal / Traseiro 2,042,0 mm 4-9mmx 14 mm_/ T =mm
= Quificio de Montagem
Comprimento do Cabo Retrato: (+)350 mm,( -)250 mm; A
{Incluindo o conector) Comprimento Personalizado
Diametro do Cabo (IEC/UL) 4mn’ / 12 AWG EIEIEIE ;HE'
"

" Carga Maxima de Teste Mecanico 5400 Pa (Frontal) / 2400 Pa (Traseiro) = : E§ g

- =7 mm x 10 mm__A s
Tipo de Conector (IEC/UL) HCB40 (Padrio) / MC4-EV02A (Opcional) Orificko de Mantagem =
Peso do Madulo 32,1kg il 1
Unidade de embalagem 36 Unidades / Caixa A0 -
Peso da Unidade de Embalagem ;.7 ke 16-35 mm = 8.5 mm 1' ,

(Para container de 40' Pés)
Modulos por Container de 40° Pés

Orificio de Drenagem sl S S Y -

T20 Unidades
(Sujeito a Contrato de Venda)

(1) Consulte o manual de instalagio da Astronengy cu entre em contato com o departamento técnico.
Carga Mixima de Teste Mecinico=1,5x Carga Maxima de Projecto Mecinico.

- ~ # -
Especificagoes Electricas Curva
STC: iradisncia 1000W/m?, Temperatura da Célula de 25°C, AM=1,5 Cormrente-Tensdo (580W)
Saida Nominal (Pmpp / Wp) 570 575 580 585 590 595 e
14
Tensao Nominal (Vvmpp / V) 4277 4294 4311 4327 4345 4361 12 | s
Corrente Nominal (Impp / A) 1333 1339 1345 1352 1358 1354 % ‘: BoDHin
Tensdo de Circuito Aberto (Voc/V) 50,90 51,10 51,30 5150 5170 51,90 E 6 [ttt
CorrentedeCurto-Circuito (Isc /A~ 1410 1419 1428 1436 1445 1453 g ;P R
Eficiéncia do Modulo 22,1% 22,3% 22,5% 22,6%  22.8% 23,0% U
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
NMOT: iradiincia 800W/m, Temperatura Ambiente 20° C, AM=1,5, Velocidade do Vento de 1m/s Tensdo (V)
Saida Mominal (Pmpp / Wp) 4286 4324 4362 4399 4437 4474 Poténcia-Tensdo (580W)
Tenséo Nominal (Vmpp / V) 4026 4042 4059 4073 40,89 4106 2
500
Corrente Nominal (Impp [ A) 10,65 10,70 10,75 10,80 10,85 10,90 5
Tensdo de Circuito Aberto (Voc /) 48,35 48,54 48,73 48,92 49,11 49,30 o s
L)
Cormrente de Curto-Circuito (Isc / A) 11,39 11,46 11,53 11,59 11,66 11,73 % 200
B 100
.- g ~ # - Ead - o
Especificagoes Electricas (Poténcia Integrada) e i )
Ganho Pmpp Pmpp,/ Wp vmpp/V Impp/ A Voc [V Isc/ A Tensdo (V)
5% 600 43,11 14,12 51,30 14,59 Corrente-Tensado (580W)
10% 638 43,11 14,80 51,30 1571 i
15% 667 43,12 1547 52,31 16,42 i:
20% 696 43,12 16,14 52,31 17,14 % 0 o plturs s i, =357
25% 725 43,12 16,81 52,31 17,85 E B | ——Tempentun das Células. =35°C
Caracteristicas eléctricas com diferentes ganhos de poténcia na parte de tris (Referéncia a S80W) 8 5 T preatues dac Gl ke, =45 C
(- o el 4 emperstura daz Células. »
Classificacoes de - " = e
Temperatura (STC) Parametros de Operacao 5 | i | || L
oD 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Coeficiente de Temperatura (Pmpp) -0,29%/°C  N°de Diodos 3 Tensio (V)

Coeficiente de Terperatura (Isc) +0,043%/°C  Classificacdo IP da Caixa de Jungdo  IP 68
Classificacdo Max. do Fusivel em
Série

Temperatura Mominal de Operagio . :
do Médulo Temperatura (NMOT) 41+2°C Max. Tensdo do Sistema (IEC/UL) 1500V,

Coeficiente de Temperatura (Voc) -0,25%/°C 304

© Chint New Energy Technology Co., Ltd. Reserva-se o direito de interpretacio final. Por favor, entre em contato com a nossa empresa para utilizar a versdo mais recente do contrato. Em caso de
desvios, prevalecerd a versio em inglés.
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